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Motorola
Semiconductor
2EMHGQDFt þtVOR� ������

Technické údaje

7HSORWQ� NRPSHQ]RYDQê�

kalibrovaný výstup 0.5V
Då 4.5V
•  ,GHiOQt SUR V\VWpP\ ]DORåHQp QD Ei]L

PLNURSURFHVRU$�

•  7HSORWQ� NRPSHQ]RYDQê Y rozsahu 0 °& Då ���

°C

•  Patentovaný silikonový tenzometr s S�tþQêP

S$VREHQtP WODNX

•  � Då �� 36, �� Då ��� kPa) rozsah rozdílového
tlaku

•  Kalibrován v celém rozsahu výstupu
����9 Då ���9�

•  6QDGQp SRXåLWt V pouzdrem þLSX

•  K GRVWiQt ]iNODGQt HOHPHQW� ]D�t]HQt

s jednoduchým nebo dvojitým portem

•  K dispozici zákaznicky upravený výstup
(kontaktujte výrobce)

•  K dispozici v DEVROXWQt� GLIHUHQFLiOQt D P�UQp

konfiguraci

Základní element
s þLSHP �SRX]GUR

867-01)

                     Ocelová patice

Pohled: Strana s pozitivním
 tlakem

Varianta s GLIHUHQFLiOQtP P��HQtP

Vakuová strana

Základní element

ýtVOD YêYRG$

1 2 3 4 5 6

Vvýstupu Zem V zdroje N/C N/C N/C

3R]QiPND� 9êYRG\ �� �� D � MVRX XUþHQ\ SUR LQWHUQt

]DSRMHQt ]D�t]HQt� 1HS�LSRMXMWH N externím
REYRG$P QHER QD ]HP�

Maximální hodnoty (TC=25 �&� QHQt�OL XYHGHQR

jinak)

9HOLþLQD Symbol Hodnota Jednotka

3�HWODN Pmax 700 kPa

7ODN SURWUåHQt PBURST 1000 kPa

1DSiMHFt QDS�Wt VS(max) 10 Vdc

Teplota
skladování

Tstg ��� Då

+150
°C

Provozní teplota TA � Då � �� °C

3LH]RRGSRURYê VQtPDþ VpULH 03; ���� MH PRGHUQt

PRQROLWLFNê N�HPtNRYê WODNRYê VHQ]RU QDYUåHQê SUR

ãLURNRX ãNiOX DSOLNDFt� XSODWQ�Qt YãDN QDOH]QH

zejména v DSOLNDFtFK Y\XåtYDMtFtFK PLNURSURFHVRU\

s A/D vstupy. Tento patentovaný jednoprvkový
X- GXFHU Y\XåtYi SUR GRVDåHQt S�HVQpKR�

Série
MPX 5100

Silikonový tlakový
VHQ]RU � Då �� 36,

Strana
s  pozitivním
tlakem
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Y\VRNR~URY�RYpKR DQDORJRYpKR YêVWXSQtKR

VLJQiOX� ~P�UQpKR DSOLNRYDQpPX WODNX SRNURNRYp

PLNURREUiE�Ft WHFKQLN\� SRNRYHQt WHQNêFK YUVWHY

a ELSROiUQt SRORYRGLþRYp WHFKQRORJLH�

2EUi]HN � ]Qi]RU�XMH VFKpPD YQLW�QtFK REYRG$

integrovaných na þLSX� SRVN\WXMtFtFK WHSORWQt

kompenzaci, opravu odchylky,kalibraci rozsahu
a narovnání signálu.

X-GXFHU MH RFKUDQQi ]QiPND VSROHþQRVWL 0RWRUROD

Inc.

Tento dokument obsahuje informace o novém
produktu. Technické parametry a údaje zde
XYHGHQp VL YêUREFH Y\KUD]XMH ]P�QLW EH]

S�HGFKR]tKR XSR]RUQ�Qt�

Provozní charakteristiky (VS=5.0Vdc, TA=
25 °C, pokud není uvedeno jinak.)

9HOLþLQD Symbol Min Typ Max Jednotka

Rozsah
diferenc.
tlaku

POP 0 - 100 kPa

Napájecí
QDS�Wt

(11)

VS - 5.0 - Vdc

Napájecí
proud

I0 - 8.0 15 mAdc

Plný
rozsah (2)
obr.2

VFSS 3:9 4.0 4.1 V

Oprava
nulového
tlaku,obr2

Voff 0.4 0.5 0.6 V

Citlivost ∆V/∆p - 40 - mV/kPa

Linearita
(3) (10)

- - +/-
0.2

- %FSS

Hysterese
tlaku (4)
�� Då ���

kPa)

- - +/-
0.05

- %FSS

Hysterese
teploty (5)
(0 °& Då

+85 °C)

- - +/-
0.5

- %FSS

Teplotní
efekt na
celém
rozsahu
(6) (0 °C
Då ���

°C)

TCVFSS - +/-
1.0

+/-
2.0

%FSS

Teplotní
efekt na
posunutí
(7) (0 °C
Då ���

°C)

TCVoff - +/-
25

- mV

ýDV

odezvy
(8) (10%
Då ����

tR - 1.0 - ms

Výstupní
proud
zdroje na
plném
rozsahu

I0+ - 0.1 - mA

Stabilita
(9)

- - +/-
0.5

- %FS

Mechanické charakteristiky

9HOLþLQD Symbol Min Typ Max Jednotka

Hmotnost 4.0 Gramy

=DK�iWt 15 9WH�LQ\

Objem
dutiny

0.01 IN3

Objemový
posun

- - - 0.001 IN3

resistor
laser resistor
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Poznámky:

1. 1.0 kPa odpovídá 0.145 PSI

2. 0��HQR S�L ��� 9 buzení pro diferenciální tlak
100 kPa. VFSS a FSS jsou výrazy  reprezentující
algebraický rozdíl mezi výstupem plného
rozsahu a nastavením pro nulový tlak.

3. 0D[LPiOQt RGFK\OND RG S�tPN\ VSRMXMtFt

koncové body 0 a 100 kPa.

4. Maximální výstupní diference v libovolném
WODNRYpP ERG� Y rozmezí POP pro zvýšení nebo
VQtåHQt WODNX�

5. Maximální výstupní diference v libovolném
WODNRYpP ERG� Y rozmezí POP pro zvýšení nebo
VQtåHQt WHSORW\ Y rozmezí  0 °& Då ��� °C.

6. 0D[LPiOQt ]P�QD SOQpKR UR]VDKX S�L � °C a
+85 °C vzhledem k +25 °C.

7. 0D[LPiOQt ]P�QD SRVXQXWt QD � °C a +85 °C
vzhledem k +25 °C.

8. 3UR VNRNRYRX ]P�QX WODNX ] � QD ��� kPa.

9. Stabilita je definována jako maximální rozdíl ve
YêVWXSX S�L OLERYROQpP WODNX Y rozmezí POP

a WHSORW� Y rozsahu 10 °& Då ��� °C po:

10. 1000 teplotních cyklech, 0 °& Då ��� °C.

11. ��� PLOLRQHFK WODNRYêFK F\NO$� � Då �� kPa

12. 3�L SRXåLWt QHMOHSãt OLQHDUL]DþQt PHWRG\� 7\SLFNi

chyba linearity je +/-0.1%.

13. 7ODNRYê VHQ]RU MH QDYUåHQ SUR SURYR]

s QDSiMHQtP �� 9 ������9� 1DSiMHFt QDS�Wt MLQp

QHå GRSRUXþHQp P$åH ]S$VRELW GRGDWHþQRX

chybu signálu.

0RWRUROD VL Y\KUD]XMH SUiYR EH] S�HGFKR]tKR

XSR]RUQ�Qt SURYiG�W ]P�Q\ OLERYROQêFK SURGXNW$

zde uvedených, které povedou k zlepšení funkce,
VSROHKOLYRVWL þL Y]KOHGX� 0RWRUROD QHQHVH MDNRXNROL

]RGSRY�GQRVW Y\SOêYDMtFt ] DSOLNDFH QHER SRXåLWt

produktu nebo obvodu zde popsaného. Produkty
0RWRUROD QHMVRX QDYUåHQ\ DQL XUþHQ\ SUR SRXåLWt

v V\VWpPHFK XUþHQêFK N chirurgické implantaci do
W�OD� QHER MLQêFK DSOLNDFtFK� XUþHQêFK SUR SRGSRUX

QHER ]DFKRYiQt åLYRWD� QHER MDNêFKNROL MLQêFK

aplikacích, kde by selháním produktu Motorola
PRKOD Y]QLNQRXW VLWXDFH� RKURåXMtFt ]GUDYt QHER

åLYRW RVRE D N WDNRYpPXWR SRXåLWt SURGXNW$

0RWRUROD QHMVWH RSUiYQ�QL� 3RNXG NXSXMtFt ]DNRXSt

QHER SRXåtYi SURGXNW 0RWRUROD Y libovolné aplikaci,
SUR NWHUp QHQt ]D�t]HQt XUþHQR� QHER N MHKRå SRXåLWt

v WpWR DSOLNDFL QHQt RSUiYQ�Q� ]SURã"XMH WtP

]RGSRY�GQRVWL VSROHþQRVW 0RWRUROD� MDNRå L MHMt

]DP�VWQDQFH� YHGRXFt SUDFRYQtN\� YHãNHUp

SRG�t]HQp� GFH�LQp VSROHþQRVWL L GLVWULEXWRU\ ]D

jakékoli náklady, poškození, výdaje a právní
poplatky z WRKRWR SRXåLWt S�tPR þL QHS�tPR

Y\SOêYDMtFt� VWHMQ� WDN MDNR ]RGSRY�GQRVWL ]D

S�tSDGQp ]UDQ�Qt QHER VPUW RVRE� Y\SOêYDMtFt

z WRKRWR QHRSUiYQ�QpKR SRXåtYiQt� D WR L

v S�tSDG�� åH MVRX WDNRYp QiURN\ RG$YRG�RYiQ\

QHGEDORVWt S�L QiYUKX QHER YêURE� MHGQRWOLYêFK

þiVWt VSROHþQRVWL 0RWRUROD� 0RWRUROD D 00 jsou
UHJLVWURYDQp RFKUDQQp ]QiPN\ VSROHþQRVWL

Motorola Inc.

9HVWDY�Qp REYRG\ WHSORWQt

kompenzace, kalibrace
a narovnání signálu
2EUi]HN � ]Qi]RU�XMH YêVWXSQt FKDUDNWHULVWLN\

03; ���� S�L �� °&� 9êVWXS MH S�tPR ~P�UQê

diferenciálnímu tlaku a jedná se v SRGVWDW�

o S�tPNRYRX ]iYLVORVW� ÒþLQN\ WHSORW\ QD FHOê

rozsah a posunutí jsou zobrazeny v pracovních
charakteristikách.

Tohoto výkonu vzhledem k WHSORW� MH GRVDåHQR

LQWHJUDFt S�tþQpKR WODNRYpKR WHQ]RPHWUX� REYRG$

teplotní kompenzace, kalibrace a narovnání signálu
na jednom monolitickém þLSX�

Obr. 2
Výstup v závislosti na rozdílovém tlaku
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1. 3Oiã" PDWULFH ]H VLOLNRQRYpKR JHOX

2. 'LIHUHQþQt P��tFt PDWULFH

3. Ocelový kryt

4. Termoplastové pouzdro

5. Uchycení matrice

6. 'LIHUHQFLiOQt VRXþiVWND

7. 0RQWiåQt UiPHþHN

8. Drátové spojení

1. 3Oiã" PDWULFH ]H VLOLNRQRYpKR JHOX

2. Absolutní matrice

3. Omezovací vrstva

4. Ocelový kryt

5. Termoplastové pouzdro

6. Uchycení matrice

7. $EVROXWQt VRXþiVWND

8. 0RQWiåQt UiPHþHN

9. Drátové spojení

2EU� � 3U$�H] WODNRYêP VHQ]RUHP 03;

(není v P��tWNX�

1D REUi]NX � MH ]Qi]RUQ�Q SU$�H] QRVQpKR

elementu þLSX� REVDKXMtFtKR PDWULFL WODNRYpKR

senzoru. Silikonový gel izoluje povrch matrice
a GUiWRYp VSRMH RG DJUHVLYQtKR RNROQtKR SURVW�HGt

a ]iURYH� XPRå�XMH S�HQRV WODNRYpKR VLJQálu
na N�HPtNRYRX PHPEUiQX� 1DPtVWR WUDGLþQt

konfigurace :KHDWVWRQRYD P$VWNX� SRXåtYDMtFt þW\�L

RGSRURYp WHQ]RPHWU\� SRXåtYi 0RWRUROD MHGHQ

SLH]RRGSRURYê LPSODQWiW SUR P��HQt S�tPpKR WODNX�

03; ]D�t]HQt MVRX NRPSDWLELOQt V Y�WãLQRX

QHNRURGXMtFtFK SO\Q$� 0HGLXP PXVt EêW REHFQ�

VOXþLWHOQp VH VLOLNRQRYêP JHOHP� 579 D valox
plasty. S problémy týkajícími se kompatibility
v NRQNUpWQtFK DSOLNDFtFK VH SURVtP REUD"WH QD

PDUNHWLQJRYp RGG�OHQt QD þtVOH ���������������

Obrázek 4 zobrazuje typický protivazební obvod
SUR S�LSRMHQt YêVWXSX 03; ���� N A/D vstupu
mikroprocesoru.

Obr.4 Typický protivazební filtr pro
spojení senzoru s mikroprocesorem

Informace týkající se objednání
MPX 5100 X-ducer je k dispozici v absolutní,
GLIHUHQFLiOQt D P�UQp NRQILJXUDFL� =D�t]HQt MVRX

k dispozici v SRX]G�H ]iNODGQtKR HOHPHQWX QHER

s WODNRYêPL SRUW\� XVQDG�XMtFtPL PRQWiå�

Typ
]D�t]HQt

Volby ýtVOR

pouzdra
ýtVOR

VRXþiVWN\

Základní
element

Diferenciální,
absolutní

867-02 MPX
5100D, A

6RXþiVWN\

vybavené
porty

Diferenciální
dvojitý port

867C-02 MPX
5100DP

0�UQê 867B-02 MPX
5100GP,
AP

0�UQê

vakuový port
867D-02 MPX

5100GVP

0�UQê�

Absolutní
axiální

867E-01 MPX
5100GS,
AS

2 31

6

5 4

Výstup
MPX 5100
(pin 1)

3
2

7

5 6

1

'LIHUHQþQt P��tFt PDWULFH

8

4

8

$EVROXWQt VRXþiVWND
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0�UQê

vakuový
axiální

867A-02 MPX
5100GVS

0�UQê�

Absolutní
axiální, PC
S�LSRMHQt

867F-01 MPX
5100GSX,
ASX

0�UQê

vakuový
axiální, PC
S�LSRMHQt

867G-01 MPX
5100GVS
X

,GHQWLILNDFH SRUW$
0RWRUROD R]QDþXMH GY� VWUDQ\ WODNRYpKR VHQ]RUX

jako stranu pozitivního tlaku (horní strana) a
vakuovou (zadní) stranu. Strana pozitivního tlaku je
strana obsahující silikonový gel, který chrání matrici
S�HG DJUHVLYQtPL PpGLL� 7ODNRYê VHQ]RU 0RWRUROD

03; MH QDYUåHQ SUR SURYR] V pozitivním
GLIHUHQFLiOQtP WODNHP �WR ]QDPHQi� åH MH WODN

na VWUDQ� SR]LWLYQtKR WODNX Y�Wãt QHER URYHQ WODNX

na ]DGQt VWUDQ��� 6WUDQX SR]LWLYQtKR WODNX O]H

identifikovat podle následující tabulky:

ýtVOR

VRXþiVWN\

Typ
pouzdra

Identifikace strany
pozitivního tlaku

MPX 5100D,
A

867-02 2FHORYp YtþNR

MPX
5100DP

867C-02 Strana s R]QDþHQtP

VRXþiVWN\

MPX
5100GP, AP

867B-02 Strana s S�LSHYQ�QêP

portem

MPX
5100GVP

867D-02 2FHORYp YtþNR

MPX
5100GS, AS

867E-01 Strana s S�LSHYQ�QêP

portem

MPX
5100GVS

867A-02 2FHORYp YtþNR

MPX
5100GSX,
ASX

867F-01 Strana s S�LSHYQ�QêP

portem

MPX
5100GVSX

867G-01 2FHORYp YtþNR

9Q�Mãt UR]P�U\

Pouzdro 867-02 Pouzdro 867A-02

Poznámky:

1.  5R]P�U\ D WROHUDQFH SRGOH $16,
Y14.5M, 1982

2.  �tGtFt UR]P�U\� SDOFH
3.  'UiåND MH R]QDþHQtP pinu 1
Model 1:
Pin:

1.  VOUT

2.  Zem

3.  VCC

4.  V1

5.  V2

6.  VEX

Poznámky:

1.  5R]P�U\ D WROHUDQFH SRGOH $16,
Y14.5M, 1982

2.  �tGtFt UR]P�U\� SDOFH
Model 1:
Pin:

1.  VOUT

2.  Zem

3.  VCC

4.  V1

5.  V2

6.  VEX
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Pouzdro 867B-02 Pouzdro 867C-02

Poznámky:

1.  5R]P�U\ D WROHUDQFH SRGOH
ANSI Y14.5M, 1982

2.  �tGtFt UR]P�U\� SDOFH
Model 1:
Pin:

1.  VOUT

2.  Zem

3.  VCC

4.  V1

5.  V2

6.  VEX

Poznámky:

1.  5R]P�U\ D WROHUDQFH SRGOH $16,
Y14.5M, 1982

2.  �tGtFt UR]P�U\� SDOFH
Model 1:
Pin:

1.  VOUT

2.  Zem

3.  VCC

4.  V1

5.  V2

6.  VEX

Poznámky:

1.  5R]P�U\ D WROHUDQFH SRGOH $16,
Y14.5M, 1982

2.  �tGtFt UR]P�U\� SDOFH
Model 1:
Pin:

1.  VOUT

2.  Zem

3.  VCC

4.  V1

5.  V2

6.  VEX

Poznámky:
�� 5R]P�U\ D WROHUDQFH SRGOH $16,
Y14.5M, 1982
�� �tGtFt UR]P�U\� SDOFH
Model 1:
Pin:

1.  VOUT
2.  Zem
3.  VCC
4.  V1
5.  V2
6.  VEX

Pouzdro 867D-02
Pouzdro 867E-01
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'LVWULEXþQt FHQWUD OLWHUDWXU\�

USA: Motorola Literature Distribution , P.O. BOX 20912, Phoenix, Arizona 85036

Evropa: Motorola LTD., European Literature Center, 88 Tanners Drive, Blakelands, Milton Keynes, MK14
5BP, England

Japonsko: Nippon Motorola LTD., 4-32-1, Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141 Japan

Jihovýchodní Asie: Motorola Semiconductors H.K. LTD., Silicon Harbour Center, No.2 Dai King Street, Tai
Po Industrial Estate, Tai Po, N.T., Hong Kong.

=P
Q\ Y\KUD]HQ\�

Poznámky:

1.  5R]P�U\ D WROHUDQFH SRGOH $16,
Y14.5M, 1982

2.  �tGtFt UR]P�U\� SDOFH

Model 1:
Pin:

1.  VOUT

2.  Zem

3.  VCC

4.  V1

5.  V2

6.  VEX

Poznámky:

�� 5R]P�U\ D WROHUDQFH SRGOH
ANSI Y14.5M, 1982

�� �tGtFt UR]P�U\� SDOFH

Model 1:

Pin:

1.  VOUT

2.  Zem

3.  VCC

4.  V1

5.  V2

6.  VEX

Pouzdro 867G-01Pouzdro 867G-01


